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JCF032EB多路脉冲处理芯片
简介

JCF032EB是为核辐射探测器读出设计的一款32通道通用读出芯片。其具有能量与时间读出功能，噪声低，功耗小；配有方便的读出控制逻辑，能轻松实现稀疏、邻近、全通道等各种读出方案。芯片原始放大倍数适合于Si-PIN，CZT等无倍增效应的半导体粒子探测器；采用芯片内更小增益或外部电荷分配结构，也可试用于MaPMT（多阳极光电倍增管），GEM（气体电子倍增器）等具有一定增益的探测器。
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芯片实物图

每通道包含电荷灵敏前置放大器，滤波成形电路（主放），峰值探测保持电路与定时电路。保持住的峰值（能量）信息和定时信息送往模拟总线。
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JCF032EB单通道结构图

硬件特点

●
通道数：32通道；
●
输入噪声：150e+20e/pF （15fF反馈电容，匹配大电容优化）；
●
放大倍数多档可调；
●
探测器输出电容优化匹配 ：2pF/8pF；
●
前放反馈电容可选 ：15fF/60fF/0.5pF，60fF反馈电容时可探测到1.5MeV的γ射线信号；

●
前放反馈电阻可选 ：200M欧姆 / 1.2G 欧姆；
●
极零相消；
●
可选择输入正电荷（空穴，正离子）或负电荷（电子）；
●
成形时间可调（0.3uS—40uS）；
●
内建75fF刻度电容；
●
成形电路增益可选1.6倍, 1.8倍, 2.3倍, 5倍；
●
每通道具备快慢成形（滤波）两条路径，分别提供精确的能量信息与时间信息（定时精度（均方根值）约10ns）；
●
串行读出结构，便于多芯片菊花链式互联，拓展通道数，仅需一片ADC；
●
前放信号饱和侦测；
●
功耗：约 5mW/通道，可根据噪声等需求调整；共160mW/芯片；
●
线性：10%；
●
计数率可达200K/s；
●
工作温度  -20℃—80℃；
